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424 PF E 1 - 424 PF S 1 - 434 TS 1 ~ RPS 5 -~ RPS 5 PF - 1384 S 1 -
CHS 70 A NE 11 P -~ CHS 74 GS 21 PF -~ CHS 70 B GE 11 P -

Photoconductive cell :

Photocoupler :

NEW TYPES :

RPX 10 v oloma

CHS 70 GE 11 PF v

- 1 ﬁ._ﬁEN%gR: PHOTOCONDUCTIVE CELL (LDR ”Wﬁ%ﬂm53m1 TYPE Mo
LINE TYPE R @[ WAVEI VOLT |ANG. 0 —Jo [ cL:oue mmo
No. 26°C LENGTH CODE| Aon Ev €8 JU] Roff {SECs. Ev § o JUI FEATURES BREC
No. Pcase Ap v W/ |R AFTER W/ |R A Sl’ﬂlP
W) | _(m) v} & | {fc) ) __fem2)§C| (Q) | (8) ffc} {hd ’mﬂ C * CHIp
- 112 M 3 200m | 600n | 120 |47 3000 50 Cl 10M 1} 5 100 CiBA
- PCV67VS1 50m "1 580n | 200 {5C { 20K 10 C| IM 5 10 C|BA
- PCV104VS5 100m { 580n | 300 [5C| 4K 10 C| 5M 5 10 C|BA
- PCV104VEID | 100m | 730n | 120 {sC| 3K 10 C{ 10M 1 10 C|BB| DUAL
46. MISCELLANEQUS DEVICES ' OROER OF4T) UsE & () TYPE o
LINE & TYPE AL OPTICAL SCHEM Dg-}!ND
No. USE AWW&]VGLT "CURR™ [P W/ZLINTENS (¢ DESCRIPTION -ATIC D—HECT
No. DISS. Ap v A-STRIP
(W) v} (A, 4im 4 fed) L *-CHIP
- COA § 6 30 60 600- 471 Res. 3-10KQ - Linearity £2% (+0,1% if required)
800n ’
- CDR7...150 6 30 60 600~ 47 [ Res. 5002 - 100 KQ - Linearity *2%
800n '

N ORDER OF: (1 TYPE OF PHOTGCELL
25. PHOTOCOUPLER: P HQT%CELL ]LDRFVOLTAIC 1DUTPUOV - TON VO Vo & (3] TYPE Mo,
LINE TYPE HPE 'Pwn ANG. VIO DC CELL SHORT O & SCHEM | G-BND.
No. OF |DISS CODEJT'S RISE |DECAY VOLT URR’] VOLT JCKT) |CKT.V |RESIS. {RESIS. |FEATURE -ATIC | BRECT
No. PHOTOJ-CASE VOLT[ TIME | TIME AVR A iR |%AC APk| Isc Voo Ron | Roff |MAT] A-STAIP
CeLLl W I-+['(v) S)__1 1S} (v} {A) {vl (A) {vi I (2 VIO S 1)) ¥.CHIP
~ CHS70BGE1CD LDR{ 50 [471100K| 3 20 LED[1,8}10m | 60 1K |100H | BB
~ PCNS21P LDR| 120 {4712,5K| 40 80 | GAS | 100 {0,3m]| 400 2K 10N | BA
- CSBI1GE11PF LDR] 120 |4712,5K] 3 20 | LED {1,8 ]10m | 60 100 | 10M | BB
~ CSB1GE12PF LDR{ 120 |47 12,5K] 3 20 | LED {1,8 {10m | 60 ° 400 | 10 [BBDUAL
- C885GE12D LDR| 50 {47 [2,5K| 3 20 | LED {1,8 |i0Om | 30 400 | 1 BBDUAL
)L"/S'.&?
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Tous les modéles SEGOR sonf réalisés dans 4 matériaux principaux : le CDS H 35 (S1),le CDSH 50 !
(S2), le CDSE H 35 (E1), le CDSE X 5 (E3), dont les caractéristiques particuliéres fixent les domaines ,

d’application. Par exemple, le S1 et le E1 sont trés sensibles aux faibles éclairements :

le premier est plus stable dans le temps mais de réponse plus lente et il est utilisé en photométrie, |.
dans les commandes automatiques d’éclairement (éclairage public, balises, affichages & cristaux

liquides...), détection de fumées, etc...

le deuxiéme a un fort coefficient de température mais il est de réponse rapide et est utilisé en tout |

ou rien dans les orgues électroniques, les photocoupleurs & puissance de commande trés faible
< 3 mw... etc...

‘NOTA : D'autres matériaux ont d(i étre mis en ceuvre pour mieux répondrt; aux problémes posés : le CDS H 35 1G (S4), ‘

le CDS H 55 (S5}, etc...
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| pe [4] EXEMPLES TYPES
i SJ: I R min.
, Hco | 15 s E Pmax. | &5 Rtavp. obscurité .
= BOITIER| £ | 25°C | max.| 100 Lux 5 Fig.
- = sec.
i 1[ _ mwW ) KS MO .
4 %
L. AL 1M S2 4 | 180 60 10 {1
- - 422 S1 50 | 600 20 10 2
8
: {8] | a2a pF E1 50 30| 07 1 3_
:l o 8 1088 s2 | 126 |120| 8 1w | &
- -]
1 R 1114 E1 20 | 45| 15 16 |5
0 [ 7 1160PF st 120 | 120] o048 005 |6
] e nANCHEMENT 1422 s2 | 200 |[coo| 4 10 |7
s [ 1821 s2 | 30 [600| 2 10 |8
- différentieiles 3
surace ' © p 1831+ 3] 30 | 150 8 10 9
T o L Lohes sl vuedeguene | 1831PN® | St 150 | 600 | 8 10 |10
1N I e s owes® | poverv | st | @ [0 3| 1 |n
N o 7 PCVIIV | Ef 30 [100| & 10 (12
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o [ pm, / % ,;_f_ PCV70 s2 | 200 |120| 2 10 |13
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= Ell ou V) _ _BOITIERS
PHOTOCEI.L RESISTANCE BOITIERS
VERSUS VOLTAGE OR CURRENT
e o To= 80 mg III 12 1-7 : 1ére photorésistance
=53, i CHS7G d 26 : source lumineuse
RN IGs 21 pFL] ” 3-5 : 2éme photorésistance
g w ! ~ > %5 {facultative) _
23 P
& NI - Pdle négatif
8 Ot : (diode
2z =CS 815 électroluminescente)
= EGS 21 PFH MAX T
o 1 h MIN| Isolement : 2000 V créte
& SNl MAX -
Wi “Z]_JQA‘ L, %0, ©O8
o 0 6 mA m' @
1 1 L
COURANT D'EMETTEUR [ LED
Te= 8ms To=20ms Diode Photorésistance P°'"‘d’°f"'°“" 5
o CAS 85 :
2 } L CHS70 [CHS70A. ™~
S 10000 it GE 11 PFiH 'sl‘.ﬂ(.n;'n::n MAX. 17 25 1
zZ HIEN {Veréte) | 5000 10.000 e
8 1o N Sécurité intrinsdque : espacement > 3 mm ]
s E SSEHEE entre émetteur et récepteur, sur demande -
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i : . -pol
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5 100.000
. A% Isolement : 7,5 kV créte
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—
—
CODES DE MARQUAGE ® Lottres ® Chiffres : Lampes
® Point de coulour qui repdre lo pdle o G : LED o N : Néon 3: 3volts 12mA
négatif sl I'émotteur est une LED : PF : Basse résistance : 6 : 12 volts 40mA
e marron : matériau E1 (2 pts PF) - P : Bonne tepue en tension et e 8:10volts27mA
e .rouge : matériau E3 (2 pts PF) - o Electrodes bonne distorsion " e 4: 5volts 60mA
e bleu : matériau S1 (2 pts PF) S : Fonctionnement sur sec- e 7:28volts 24mA
® vert : matériau 82 (2 pts PF) teur 220V, e 9:14volts30mA
-LIBELLE DE COMMANDE
Boitier + Emetteur + Matériau + Nombre de PR + Electrodes — Exemple ;: CHS66 —4 — §2 — 2 —p
: CHS70 -G —E1 - 1 —PF
A = =3 = = o ¢




